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A FinFET, mas néven Fin Field Effect Transistor, egy nem sik vagy "3D" tranzisztor, amelyet a modern
processzorok tervezésében hasznalnak. A korabbi, sik kialakitasokhoz hasonléan ez is 501 (szilicium
szigeteld) hordozdra épill. A FinFET tervek azonban vezetdképes csatornat is haszndlnak, amely a
szigeteld szintje folé emelkedik, igy vékony, uszony alaku szilicium szerkezetet hoznak létre, amelyet
kapuelektroddnak neveznek. Az uszony alakl elektréda lehetdvé teszi tébb kapu miikGdését egyetlen
tranzisztoron.Ez a fajta tobbkapu-folyamat kiterjeszti Moore torvényét, lehetdve téve a
félvezetdgyartok szamara, hogy kisebb processzorokat és memadriamodulokat hozzanak létre,
amelyek gyorsabbak és kevesebb energiat fogyasztanak. Az Intel 2012 -ben kezdte el kiadni a FinFET
CPU technologiat 22 nm-es lvy Bridge processzoraival.

FINFET Device Schematic
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